
型式 TMB-1205G
寸法 5Φ×12Φ×53
重量 15g
直流抵抗 150Ω
リード線 耐熱シリコン電線　約200mm

ギャップ（ｍｍ） 磁束密度（ｍＴ） 抵抗 150Ω
0 17.53
1 14.46
2 10.17
3 7.22
4 5.40
5 3.99
6 3.24
7 2.67
8 2.10
9 1.87
10 1.70
11 1.53
12 1.36
13 1.19
14 1.02
15 0.86
16 0.69
17 0.75
18 0.74
19 0.66
20 0.58
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型式 TMB-2005G
寸法 5Φ×20Φ×53
重量 45g
直流抵抗 500Ω
リード線 耐熱シリコン電線　約200mm

ギャップ（ｍｍ） 磁束密度（ｍＴ） 抵抗 500Ω
0 15.11
1 12.34
2 8.61
3 6.30
4 4.53
5 3.41
6 2.78
7 2.26
8 1.75
9 1.59
10 1.45
11 1.31
12 1.17
13 1.03
14 0.88
15 0.74
16 0.60
17 0.65
18 0.64
19 0.57
20 0.50
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型式 TMB-3017G
寸法 17Φ×30Φ×80
重量 170g
直流抵抗 250Ω
リード線 耐熱シリコン電線　約200mm

抵抗 250Ω

ギャップ（ｍｍ） 磁束密度（ｍＴ）
0 3.39
1 3.35
2 3.24
3 3.08
4 2.88
5 2.67
6 2.46
7 2.25
8 2.05
9 1.87
10 1.70
11 1.55
12 1.42
13 1.30
14 1.20
15 1.10
16 1.02
17 0.94
18 0.87
19 0.81
20 0.75
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